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文章摘要：

用高分辩透射电子显微镜对内氧化产生的Cu/MgO界面进行了研究，观察到了
取向关系相同的两种不同界面。并运用近重点陈模型对其界面结构进行了研
究，求出了失配位错了3个Burgers矢量和次级位错的3个Burgers矢量，它们
分别为：失配位错之间的距离与实验测量结果符合得很好。
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